SU 378/ SU 380

Hersteller: VEB Mikroelektronik .Karl Liebknecht” Stahnsdorf
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SU 378 SU 380

Kollektor-Basis-Spannung UCHJ 700 830 v
£ :
Kollektor-Emitter-Spannung UCEU 400 v
Kollektorstrom ic 6 A
Kollektorspitzenstrom lCH 8 A
Gesamtverlustieistung ‘ I‘m as w
t =25°C
Sperrschichttemperatur tj 175 °C
Betriebstemperatur tg 125 °C
K-nm.htltc-ﬂ"ﬂ - 5K o
Kollektor-Emitter-Reststrom ICE){ 03 mA
Yem -2V e~ Yemo
Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung LtEﬁﬂt | 1.5 v
lc =25A, IB =05A
Basis-Emitter-Sattigungsspannung UgEsat 1.3 v
lc- 25A, IB- 05A
Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung Ugr)cen 4%V SU 378
‘C =02A Fd00V SU 380
Emitter-Basis-Durchbruchssponnung )EBO 27V
Abfglizeit des Kollektorstromaes g 208 g
le=25A IB-U'J A - Iig=1 A
Uﬂ: = 150V
Bestellbezeichnung: Transister SU 378

Transistor SU 380 mm“"

Anderungen vorbehalten! schen Forschritts sind vorbahahen.
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